
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0400U002042

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-07-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Ратнер Марина Анатоліївна

2. Ratner Maryna Anatoliyivna

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.02

Назва наукової спеціальності: Теоретична фізика

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 21-06-2000

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів" Національної академії
наук України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 60

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д64.169.01

Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НТК "Інститут монокристалів"
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 60

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.21, 29.19.04

Тема дисертації:
1. Кiнетика росту та оптичнi прояви атомарних i вакансiйних кластерiв

2. Growth kinetics and optical manifestations of atomic and vacancy clusters

Реферат:
1. Об'їкт дослiдження: атомарнi кластери в газовому струменi, що розширюїться, та вакансiйнi кластери
(пори) в опромiнюваних кристалах. Мета дослiдження: встановлення основних закономiрностей кiнетики
росту атомарних та вакансiйних кластерiв, а також єх оптичних прояв. Методи дослiдження та апаратура:
сучаснi методи теоретичноє фiзики, комп'ютер. Теоретичнi та практичнi результати, новiтнiсть: Уперше
описано кiнетику росту атомарних кластерiв у газовому струменi з одночасним урахуванням суттївих
механiзмiв росту та кiнетику росту вакансiйних кластерiв у кристалi з урахуванням неоднорiдностi стокiв
межвузельних атомiв. Уперше знайдено функцiю розподiлу кластерiв за розмiрами та розмiрну залежнiсть
електронних спектрiв атомарних кластерiв у широкому iнтервалi розмiров. Установлено рiзнi режими росту
вакансiйних кластерiв та контролюючий фактор росту. Сферою використання ї фiзика нерiвноважних
систем, теоретичнi основи матерiалознавства, ядерна фiзика та фiзика сцинтиляторiв.



2. Object of study: atomic clusters in an expanding gas jet, vacancy clusters (pores) in irradiated crystals. Aim of
study: establishing main regularities of the growth kinetics of atomic and vacancy clusters as well as their optical
manifestations. Methods of study and equipment: up-to-date methods of theoretical physics, computer.
Theoretical and practical results, novelty: At first the growth kinetics of atomic clusters in a gas jet was described
with the simultaneous allowance for essential growth mechanisms and the growth kinetics of vacancy clusters in
crystals was described with allowance for the nonuniformity of sinks for interstitials. At first the size distribution
function and the size dependence of electronic spectra were found for atomic clusters in a broad region of sizes.
Various growth modes were established for vacancy clusters as well as their controlling factor. Field of application:
physics of nonequilibrium systems, basic physics for material science, nuclear physics, and physics of scintillators.
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